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“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова методичної комісії базового напряму

    ___________________ Дудикевич В.Б.

                      (підпис)

«___»   _____________  2011 р.

Робоча навчальна програма

Дисципліни Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації, частина 2

Для напрямів підготовки
6.170102 “Системи технічного захисту інформації”,

6.170103 “Управління інформаційною безпекою”
	Вид роботи
	Денна форма
	Заочна форма

	
	Семестр

5
	Семестр

6
	Всього
	Семестр

5
	Семестр
6
	Всього

	– лекційні заняття, год
	48
	
	48
	
	
	

	– лабораторні заняття, год
	16
	
	16
	
	
	

	– практичні (семінарські) заняття, год
	16
	
	16
	
	
	

	– модульний контроль, год
	4
	
	4
	
	
	

	Всього аудиторних год
	80
	
	80
	
	
	

	Самостійна робота, год
	66
	
	66
	
	
	

	Загальний обсяг, год
	150
	
	150
	
	
	

	КП/КР, год (сем)
	
	90 (6)
	90 (6)
	
	
	

	Контрольні роботи, шт.
	
	
	
	
	
	

	Розроблення графічних робіт, шт.
	
	
	
	
	
	

	Екзамени, сем
	5
	
	
	
	
	

	Заліки, сем
	
	
	
	
	
	


Робоча програма складена згідно освітньо-професійної програми ГСВО напрямів 6.170102 «Системи технічного захисту інформації», 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».
Робоча навчальна програма складена  к.т.н., доц. Кеньо Г.В.
«    » _______________  2011 р.

__________________









            (підпис)

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри «Захист інформації»
Протокол № «    » від                      2011 р.

Завідуючий кафедрою    _________    Дудикевич В.Б.





     
  (підпис)
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол № «    » від ______________2011 р.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

1.1. Метою викладання дисципліни є теорія і практика побудови і використання аналогових електронних пристроїв та їх мікросхемотехніки, як основи створення сучасних технічних засобів захисту інформації.
1.2. Завдання вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

а) історію і перспективи розвитку теорії і практики електронних пристроїв
технічних засобів захисту інформації;
б) фізичні основи роботи, принципи побудови, характеристики і параметри
електронних приладів;
в) сучасну електронну і мікроелектронну елементну базу;
г) основні методи аналізу, синтезу і розрахунку електронних пристроїв з використанням, як дискретних компонентів, так і інтегральних мікросхем.
Підготовлений фахівець повинен вміти:

а) застосовувати електронні елементи при побудові електронних вузлів та пристроїв технічних засобів захисту інформації;
б) здійснювати аналіз процесів, характеристик і показників роботи електронних вузлів автоматичних пристроїв;
в) за заданими технічними характеристиками проектувати електронні вузли та
пристрої;
г) експериментально визначати технічні характеристики і параметри електронних вузлів і пристроїв.
1.3. Перелік дисциплін, знання, яких необхідно студенту для вивчення курсу.

	№

п/п
	Назва дисципліни
	Назва розділів та тем

	1.
	Фізика
	Електростатика, постійний і змінний електричний струм, електромагнетизм, теорія твердого тіла, закони фотоефекту, оптика

	2.
	Теорія електричних і магнітних кіл
	Теорія лінійних і нелінійних електричних кіл, перехідні процеси в електричних колах


2. Зміст дисципліни.

2.1. Лекції – 48 год.

	№

п/п
	Найменування розділів, тем
	Кількість годин

	
	1-й модуль
	

	1.
	Підсилювачі електричних сигналів
	4

	2.
	Підсилювальні каскади на транзисторах
	8

	3.
	Зворотні зв’язки в підсилювачах
	4

	4.
	Підсилювачі постійного струму
	4

	5.
	Підсилювачі потужності
	4

	
	2-й модуль
	

	6.
	Операційні підсилювачі
	4

	7.
	Електронні джерела живлення
	10

	8.
	Частотно-вибіркові пристрої
	10


2.2. Лабораторні заняття -  16 год.

	№

п/п
	Зміст занять
	Кількість годин

	1.
	Дослідження підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах
	2

	2.
	Дослідження підсилювальних каскадів на польових транзисторах
	2

	3.
	Моделювання та дослідження підсилювачів постійного струму
	1

	4.
	Моделювання та дослідження підсилювача потужності
	1

	5.
	Дослідження часових діаграм операційних схем
	2

	6.
	Моделювання випрямних схем та дослідження їх часових діаграм 
	1

	7.
	Моделювання стабілізаторів напруги та дослідження їх часових діаграм 
	1

	8.
	Моделювання генераторів та дослідження їх часових діаграм 
	2

	
	Захист /здача/ лабораторних робіт
	4


2.3. Практичнi заняття -  16 год.

	№

п/п
	Зміст занять
	Кількість годин

	1.
	Розрахунок елементів схем заміщення каскадів на біполярних транзисторах
	2

	2.
	Графоаналітичний розрахунок робочого режиму підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах
	2

	3.
	 Розрахунок підсилювальних каскадів на біполярних транзисторах
	2

	4.
	Розрахунок підсилювальних каскадів на польових транзисторах
	2

	5.
	Зворотні зв’язки в підсилювачах
	2

	6.
	Розрахунок підсилювачів на операційних підсилювачах
	2

	7.
	Розрахунок випрямлячів змінної напруги та згладжувальних фільтрів
	1

	8.
	Розрахунок стабілізаторів постійної напруги
	1

	9.
	Розрахунок стабілізаторів генераторів гармонічних коливань
	2


2.4. Самостійна робота – 66 год.

	№

п/п
	Зміст роботи.
	Кількість годин

	1.
	Вивчення  теоретичного  матеріалу  та   підготовка  до
	

	
	екзамену і модулів
	42

	2.
	Підготовка до практичних занять
	8

	3.
	Підготовка до лабораторних занять
	16


2.5. Курсовий проект (VI семестр) -54 год.

	Назва тем
	Коротка характеристика обсягу роботи

	1. Стабілізоване джерело живлення
 2. Підсилювач низької частоти 
3. Генератор гармонічних коливань

	У відповідності з індивідуальним технічним завданням розробляються функціональна і принципова схеми, здійснюється вибір режимів та розрахунок основних параметрів,     елементів схеми. Графічна частина проекту передбачає розроблення електричної принципової схеми, отримання амплітудо-частотних характеристик і часових діаграм  в пакеті MicroCap. 


Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1. Розрахувати підсилювальний каскад на біполярному транзисторі за постійним струмом
 
2. Розрахувати параметри підсилювального каскаду на    біполярному транзисторі

3. Розрахувати параметри підсилювального каскаду на  польовому транзисторі
 
4. Розрахувати частотні спотворення підсилювального каскаду на біполярному транзисторі

5. Розрахувати температурний дрейф вихідної напруги підсилювача постійного струму на операційному підсилювачі
6. Розрахувати значення розділювальних ємностей в підсилювачі
7. Розрахувати двотактний безтрансформаторний каскад підсилення потужності на транзисторах
8. Розрахувати коефіцієнт нелінійних спотворень двотактного безтрансформаторного каскаду підсилення потужності на транзисторах
9. Розрахувати параметричний стабілізатор постійної напруги на кремнієвому стабілітроні
10. Розрахувати компенсаційний стабілізатор постійної напруги на транзисторах

11. Розрахувати RС-генератор гармонічних коливань на операційному підсилювачі
12. Розрахувати схему випрямлення змінного струму
Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту

Дата________________________________

Підпис________________________        проф. 

2.6. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів. 
Розподіл балів модульних контролів (МК)
	Модульний контроль (МК)
	Максимальна  оцінка  в  балах

	
	Поточний  контроль 
	Контрольний захід (КЗ)
	Модульна оцінка (ПК+КЗ)

	
	Лабораторні заняття
	Практичні
(семінарські) заняття
	РГР
	КР
	Разом балів 
	
	

	V семестр, у тому числі:
	20
	10
	-
	-
	30
	70
	100

	1-й МК
	10
	5
	-
	-
	15
	35
	50

	2-й МК
	10
	5
	-
	-
	15 
	35
	50


3. Навчально-методичні матеріали.

3.1. Література до теоретичного курсу.

1. “Електроніка та мікросхемотехніка”. В 2 ч. Ч.1. Електроніка. Конспект лекцій.  / Укл.: Кеньо Г.В. ( Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,  кафедри «Захист інформації», 2009. – 176 с.
2. “Електроніка та мікросхемотехніка” В 2 ч. Ч.2. Аналогова схемотехніка. Конспект лекцій.  / Укл.: Кеньо Г.В., Собчук І.С. ( Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,  кафедри «Захист інформації», 2009. – 220 с.
3. Васильєва Л.Д., Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. Напівпровідникові прилади: Підручник. – К.: „Видавництво „Політехніка””, 2003. – 388 с.

4. В.В.Пасынков, Л.К.Чиркин. Полупроводниковые приборы. Учебн. для вузов. – М.: ВШ, 1987. – 479 с.
5. Электронные приборы. Учебн. для вузов. Под ред. Г.Г.Шишкина. - М.: Энергоатомиздат, 1989.
6. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. - Киев: ВШ, 1989. – 423 с.

7. Жеребцов И.П. Основы электроники. - Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

8. Росадо Л. Физическая электроника и микроэлектроника. – М.: ВШ, 1991. – 351 с.

9. Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных схем. – М.: Мир, 1989. – 630 с.

10. Гейтс Э.Д. Введение в электронику. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 640 с.

11. Игумнов Д.В., Королев Г.В., Громов И.С. Основы микроэлектроники. – М.: ВШ, 1991. – 254 с.

12. В.А.Скаржепа, А.Н.Луценко. Электроника и микросхемотехника. 4.1. Учебн. пособие. - Киев: ВШ. 1989.

13. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Сов. радио, 1980. – 424 с.

14. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 175 с.

15. Прищепа М.М., Погребняк  В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. Посіб. – К.: Виша шк., 2004. – 431 с.

16. Данилина Т.И., Смрнова К.И., Илюшин В.А., Величко А.А. Процессы микро- и нанотехнологии. – Томск: ТГУСУР, 2005. – 316 с.

3.2. Література до практичних та лабораторних  занять.

1. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка”. Укл.: Кеньо Г.В. ( Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,  2009. – 76 с.
2. Інструкції до лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Електроніка та мікросхемотехніка”. Укл.: Кеньо Г.В., Собчук І.С. ( Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,  кафедри «Захист інформації», 2009. 
3. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. –  Киев: ВШ, 1989. – 423 с.

4. Изъюрова Г.И., Королев Г.В., Терехов В.А. и др. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. Учебн. пособие для вузов по спец. электрон. техники. – М.: ВШ, 1987. – 335 с.
5. В.А.Скаржепа, А.Н.Луценко. Электроника и микросхемотехника. Учебник. –  Киев: ВШ. 1989. – 431 с.
6. Гершунский В.С. Справочник по расчету электронных схем. –  Киев: ВШ, 1983. – 240 с.
7. В.А.Скаржепа, В.И.Сенько. Электроника и микросхемотехника: Сб. задач. –  Киев: ВШ. 1989. – 232 с.
8. Остапенко Г.С. Усилительные устройства: Учебн. пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1989. – 400 с.: ил.
9. Скаржепа   В.А.   и   др.   Электроника   и   микросхемотехника:   Лабораторный практикум. - К.: Выща шк., 1989.
4.Узгодження з іншими дисциплінами.

	№

п/п
	Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження.
	Прізвище викладача
	Підпис, дата.

	1.
	Елементи дискретних пристроїв автоматики
	Горпенюк А.Я.
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



